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1  参考设计 
 

1.1. 引言 

 

    本文档为 BC32 系列模块的参考设计，主要包含模块、电源、USIM、串口等接口设计。 

 

1.2. 原理图 

 

如下为 BC32 系列模块的设计原理图。本设计仅作参考。 
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由DTE控制（如MCU）

复位参考电路

由DTE控制（如MCU）

开机参考电路

由DTE控制（如MCU）

PSM唤醒参考电路

一颗TVS管。
建议在VBAT引脚附近放

TVS

C105 的电容值应该通过调试来选择，

以确保在突发脉冲阶段VBAT电压不会

跌至模块最低工作电压以下 。

备注：

1. VBAT的电压范围为3.4 V至4.2 V 。
2. 在GSM突发脉冲阶段，最大电流可达到约1.6 A，建议VBAT布线宽度大于2 mm。

3. 这些电容根据电容值升序排列，最小值的电容应靠近 VBAT引脚，并让所有电容都

尽可能地靠近VBAT引脚。

备注1

备注2

备注：

1. 建议在模块RF接口和RF连接器之间设计一个PI型匹配电路。

2. VDD_EXT建议用作模块I/O的外部上拉电源，使用时建议添加一个2.2 μF的电容。

3. ADC输入通道的电压范围为0 V到1.8 V，请选用高精度的分压电阻。

备注3

网络指示灯参考电路
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推荐在这里放置一颗TVS管

1. 电池的选型应符合模块供电电压区间，并做好电池防反设计，以免损坏模块。

备注：

电池应用

LDO应用

1. 由于U201正常工作的最小负载电流为7 mA，所以增加R204电阻。如果是低功耗设计，建议

MIC29302/SPX29302DC输入

DC-DC应用

当输入电压大于7.0 V时， 需使用DC-DC把电压降到5.0 V，再经LDO转换为3.8 V供模块使用。

例：DC12V输入
DCDC

DC 5V输出
LDO

DC 3.8V输出给模块

2. 电池的瞬间放电能力要达到2 A。

备注：

 选择更低功耗的LDO。

2. LDO应用适用于DC输入电压小于7.0 V的情况。

备注：
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备注：

1. C301、C305的容值应不超过1 μF。

2. 需增加ESD防护器件U301、U302；ESD器件的结电容需不超过50 pF；U301、U302需靠近(U)SIM卡座摆放。

(U)SIM接口电路

备注1

备注2
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(U)SIM1接口推荐电路 (U)SIM2接口推荐电路

备注1

备注2

3. USIM1接口支持NB-IoT和GSM双模卡。

4. USIM2接口仅支持GSM单模卡，目前正在开发中，不用则悬空。
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MCU 连接电路
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推荐预留调试及固件升级的测试点

1. 当有大量数据传送时，CTS 和 RTS 被用于硬件流控，该功能目前开发中，不用请悬空。

2. 当收到 URC 信息上报时，模块将通过 RI 引脚通知 DTE。

备注：

3. 模块串口电平为2.8 V，在产品应用中请注意串口的电平匹配。

串口推荐电路

BC32

MCU/DTE

U403

电平转换连接图-芯片方案

电平转换连接图-晶体管方案

1. 当需要高速率通信时，建议使用电平转换芯片方案，晶体管方案的最高速率一般只能到达460 kbps；

备注：

 一般电平转换芯片要求电压VCCA ≤ VCCB，请注意电压关系。

3. 晶体管方案中，为提高通信速率，建议基极保留1 nF的电容 (C403、C404)。

备注2 备注2

2. 为保证晶体管有效工作，BJT_CTL需要选取两个电平中的低值，即：

 若MCU_VDD > VDD_EXT，BJT_CTL选取VDD_EXT；

 若MCU_VDD < VDD_EXT，BJT_CTL选取MCU_VDD。
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